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Anotācija Maza signāla parametri. Ierīču darbības fizikālie pamati. Diodes: taisngriežu, p- i- n,
augstfrekvences, impulsu, tuneļu, apvērstās, gaismas, lāzera, stabilitroni, varikapi. Bipolārie un
lauktranzistori. Lādiņsaites ierīces. Tirirstori. Foto rezistori, diodes, tranzistori, tiristori. Optroni.
Fotoelektriskie pavairotāji. Katodstaru lampas, kineskopi. Indikatori. Trokšņi.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Apgūstot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, orientējas elektronu ierīces raksturojumos
un parametros. Prot analizēt elektronu ierīces struktūru.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgas mācību literatūras studijas. Sagatavošanās pārbaudei eksāmenā un laboratorijas darbos.
Studiju priekšmeta apguvei paredzēti šādi patstāvīgie darbi: 1. Taisngrieža diodes un stabilitrona
izpēte. 2. Bipolāra tranzistora pētījums statiskā režīmā. 3. Bipolāra tranzistora pētījumi dinamiskā
režīmā. 4. Lauktranzistoru izpēte.
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Elektronu ierīces, klasifikācija. 8 0 0 0

Pusvadītāju diodes. Diodes voltampēru raksturlīkne. Pusvadītāju diodes izgatavošanas tehnoloģija. 10 0 0 0

Impulsu diodes. Augstfrekvences diodes. Stabilitroni. Varikapi. 10 0 0 0

Izstarojumu diodes. Foto diodes. 10 0 0 0

Bipolārais tranzistors. Ekvivalentas shēmas. Bipolāru tranzistoru klasifikācija. 10 0 0 0

Kopā: 48 0 0 0

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes

Spēj orientēties pusvadītāju funkcionālo elementu raksturlīknēs, tehniskos parametros un
pielietošanas iespējās.

Laboratorijas darbu atskaites, grafoanalītisko
uzdevumu pārbaudes un ieskaites.

Prot pētīt elektroniskās ierīces laboratorijas apstākļos. Prot aprēķināt un analizēt pusvadītāju
elementu darbības režīmus un to rādītājus.

Laboratorijas darbu atskaites, pārbaudes un
ieskaites.
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1. 4.5 1.5 0.0 1.5 *


